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Elektrische Eigenschaften

Hdéchstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und Rickwarts-
Spitzensperrspannung

Vorwarts-StoRspitzensperrspannung

Rickwarts-StolRspitzensperrspannung

DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom
StolRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
DurchlaBspannung

Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Ziindstrom

Ziindspannung

Nicht zindender Steuerstrom

Nicht ziindende Steuerspannung
Haltestrom

Einraststrom

Vorwarts- und Rickwarts-Sperrstrom
Ziindverzug

Freiwerdezeit

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand, beidseitig

fiir anodenseitige Kiihlung

fir kathodenseitige Kiihlung
Ubergangs-Warmewiderstand
Héchstzul.Sperrschichttemperatur

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften

Si-Elemente mit Druckkontakt, Amplifying-

Gate
AnpreRkraft

Gewicht
Kriechstrecke
Feuchteklasse
Schwingfestigkeit
Mafbild, anliegend

Electrical properties

Maximum rated values
repetitive peak forward off-state and
reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state
voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current

average on-state current
surge current

[’ t-value
critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values
on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

Thermal properties
thermal resistance, junction to case for
two-sided cooling

for anode-sided cooling

for cathode-sided cooling

thermal resistance, case to heatsink
max. junction temperature

operating temperature
storage temperature

Mechanical properties

Si-pellet with pressure contact,amplifying

gate
clamping force

weight

creepage distance
humidity classification
vibration resistance

outline, attached

t = -40°C...t max
t = -40°C...t max

t = +25°C...ty max

t, =85°C

t, =64°C
t;=25°C,t;=10ms

tyj = tymax t, = 10 ms
t;=25°C, t,=10ms

tyj = tymax t, = 10 ms

DIN IEC 747-6, f=50 Hz
iom= 1A, dig/dt = 1 Alus

ty = tyjmax, Vo = 0,67 Vpru
5.Kennbuchstabe/5th letter F

v

ty = tymax it = 2850 A
ty=t

Vj Vj max

1 = tymax

tj=25°C,vp=6V

tj=25°C,vp =6V

t = tmax VO =6V

1 = tymax: Vo = 0,5 Vpru

1 = tymax: Vo = 0,5 Vpru
tj=25°C,vp=6V,Ry=5W
tj=25°Cvp=6V,Rex >10W

iom = 1A, dig/dt =1 Alus, t; =20 ps

tyj = timax, Vo = Vorwm, VR = VRRM

DIN IEC 747-6 t,=25°C, igm = 1 A, dig/dt
=1Alus

=ty max» iTmv=itavm, Veu=100V, vpu=0,67
Vpru, dvp/dt=20V/us, -

di-/dt=10A/s
4. Kennbuchstabe/4th letter O

Q=180° el, sin

DC

Q=180° el, sin

DC

Q=180° el, sin

DC
beidseitig/two-sided
einseitig/one-sided

DIN 40040
f=50Hz

VDRM) VRRM

Vosm= Voru

Vrsm= Vrru

ITRMSM

ITAVM

lrsm

2t

(diT/ dt)cr

(dVD/ dt)cr

ip, ir
tgq

tq

Rinsc

Rinsca)
Rinsc)
R(hCK
tj max

tc op

tstg

1800 2000 2200

1800 2000 2200

1900 2100 2300

1500
699
950

13500
12200
911000
744000
200

1000

max. 2,32
0,95

0,45

max. 250
max. 2,2
max. 10
max. 5
max. 0,25
max. 300
max. 1500

max. 100
max. 4,0

typ. 300

max. 0,0320

max. 0,0300
max. 0,0537
max. 0,0511
max. 0,0816
max. 0,0732
max. 0,005
max. 0,010
125
-40...+125
-40...+140

10,5...21
typ. 280
25

50

> > > > >

A%s
A%s
Alus

V/us

mwW
mA

mA
mA

mA
mA

mA
us

us

°C/IW

°C/IW
°C/IW
°C/IW
°C/IW
°C/IW
°C/IW
°C/IW

°C

°C

°C
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4000 Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ¢ pro Zweig fiir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy, ¢ per arm for DC
3500
Beidseitig / Two-sided
iT Pos. n 1 2 3 4 5
(Al Rin[°C/W] | 0,000134 | 0,001636 | 0,00195 | 0,00968 | 0,01680
2500 t sl 0000183 | 0,00166 | 0,00937 | 0,119 0,939
2000
Anodenseitig / Anode-sided
1500 Pos. n 1 2 3 4 5
Rhn[°C/W] | 0,000455 0,003885 0,00331 0,0138 0,02965
1000 th[s] 0,000251 0,00243 0,0544 0,183 1,14
500 Kathodenseitig / Cathode-sided
Pos. n 1 2 3 4 5
(()),5 1 1,5 2 2,5 3 Rihn[°C/W] | 0,000708 0,007242 0,0137 0,02665 0,0249
TE9IN/1 vy [V] ——— th[s] 0,00032 0,00387 0,0232 0,138 0,9
Bild / Fig. 1 Analytische Funktion / Analytical function:

GrenzdurchlaBkennlinie / Limiting on-state characteristic
it = f(vy), tyj = 125°C

Nmax

it
Zihgc = S Rinn (1-€ 1)

n=1



